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Документація

А4 ДК11.468732.001 ПЄ3
Малошумний високочастотний 
підсилювач перелік елементів

1

А3 ДК11.266240.001 Э3
Малошумний високочастотний 
підсилювач схема принипова електрична

1

А2 ДК11.750726.001СК
Малошумний високочастотний 
підсилювач складальне креслення

1
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Деталі

А2 1 ДК11.758726.001 Плата друкована 1

Конденсатори

2 C-0402 25V 0.5 пФ 2% X7R Hitano 1 C2, C5

3 C-0603 25V 10 пФ 15% X7R Hitano 1 C3

4 C-0603 25V 47 пФ 15% X7R Hitano 1 C1, C6

5 C-0603 25V 200 пФ 15% X7R Hitano 1 C4
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6 L-0603  2.8 нГн 1% Hitano 1 L2

7 L-0603  11 нГн 1% Hitano 1 L3
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8 L-0603  21 нГн 1% Hitano 1 L1

Пі
дп

. т
а 

да
та

ДК11.750706.001 СП
Зм. Арк. № докум. Підп. Дата

Інв
. №

 п
од

л.

Розроб. Матіаш Є. В.
Малошумний високочастотний 
підсилювач для лабораторного 

стенду Специфакація

Літ. Аркуш Аркушів
Перев. Губар В.Г. О 1 2

КПІ ім. Ігоря Сікорського ФЕЛ, 
ДК-11

Н.контр Губар В.Г.
Затв. Бондаренко В.М.

курсив"Копировал курсив"Формат А4
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Резистори

9 R-0603 0.125 Вт 30 Ом 1% 1 R3

10 R-0603 0.125 Вт 100 1% 1 R1

11 R-0603 0.125 Вт 200 Ом 5% 1 R4

12 R-0805 0.125 Вт 0,1 ГОм 5% 1 R2

Трпнзистори

13 ATF-35143 VT1

Роз'єми

14 USB-DX07S016JA1R1500 JST X1

15 SMB1251B1-3GT30G-50 X2,X3

Матеріали
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16 припій ПОС-60 10 г

17 Флюс F1 20 мл
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